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1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

Приобретение знаний по физическим основам действия полупроводниковых приборов, их1.
электрическим характеристикам для  статического  и  динамического  режимов работы,  реакции
приборов  на  внешние  воздействия,  представлению  приборов  в  виде  электрических  моделей,
методам экспериментального определения параметров моделей.

1.2. Задачи дисциплины

Приобретение  навыков  и  умений  в  вопросах  правильного  выбора  вида1.
полупроводниковых приборов  для  построения  электронных схем,  исходя  из  функциональных
задач, решаемых этими схемами.

Обеспечение  грамотной  эксплуатации  приборов,  позволяющих  максимально2.
использовать заложенные в них возможности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).
Часть блока дисциплин: Обязательная часть.
Модуль дисциплин: Модуль направления подготовки (special hard skills - SHS).
Индекс дисциплины: Б1.О.03.03.
Реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных

технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  в
соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Компетенция Индикаторы достижения компетенции

Универсальные компетенции
- -

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1. Способен
решать задачи
профессиональной
деятельности на основе
применения
естественнонаучных и
общеинженерных
знаний, методов
математического
анализа и
моделирования

ОПК-1.1. Знает фундаментальные законы естественных наук и
математического анализа

ОПК-1.2. Умеет использовать физические и математические законы при
решении задач профессиональной деятельности

ОПК-1.3. Владеет физическим и математическим аппаратом для
решения профессиональных задач

Профессиональные компетенции
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ПК-1. Способен
проводить физико-
математическое
моделирование
исследуемых
процессов
нанотехнологии и
объектов нано- и
микросистемной
техники с
использованием
современных
компьютерных
технологий

ПК-1.1. Знает основные физические и математические модели объектов
микро- и наносистемной техники

ПК-1.2. Знает основные программные средства для физического и
математического моделирования приборов и устройств микро- и
наносистемной техники

ПК-1.3. Умеет представлять объекты микро- и наносистемной техники в
виде физических и математических моделей

ПК-1.4. Владеет практическими навыками работы в прикладных
программах компьютерного моделирования

ПК-6. Готов
рассчитывать и
проектировать
компоненты нано- и
микросистемной
техники

ПК-6.1. Знает основные методики проектирования и расчета
компонентов нано- и микросистемной техники
ПК-6.2. Умеет рассчитывать параметры компонентов нано- и
микросистемной техники
ПК-6.3. Владеет навыками работы в прикладных программах для расчета
и проектирования компонентов нано- и микросистемной техники

4. Названия разделов (тем) дисциплины

Названия разделов (тем) дисциплины
4 семестр

1 Электронно-дырочный переход. Полупроводниковые диоды
2 Биполярные транзисторы
3 Тиристоры
4 Полевые транзисторы
5 Сенсоры, датчики, преобразователи

5 семестр
6 Анализ технического задания
7 Литературный обзор
8 Расчетная часть курсового проекта
9 Проектная часть курсового проекта
10 Написание отчета по курсовому проекту
11 Защита курсового проекта


